中国科学院新疆理化技术研究所 
电子科学与技术一级学科研究生培养方案 
第一部分  一级学科简介 

一、我所电子科学与技术学科历史、现状及学科特色 
本所1961年开始电子科学与技术学科建设。面向我国电子技术发展与航天应用需求，瞄准航天装备制造、高端器件国产化战略，基于前期研究基础，在微电子学与固体电子学、物理电子学两个二级学科下，设置了先进半导体材料与器件辐射效应、集成电路可靠性设计与评估、抗辐射电子系统与装备、材料光电子学等特色鲜明的研究方向。本学科在半导体材料与器件辐射效应研究、器件加固设计、工程应用评估等方面具有重要作用，学科方向具有不可替代性。该培养点在学科发展、成果产出、导师队伍建设、研究生培养等各项工作做出了不懈的努力，取得了显著的成效，已达到国家及中国科学院大学对一级学科培养点的各项要求。
二、本学科的研究对象、理论基础和研究方法 
1. 研究对象  
本学科研究内容包括粒子与物质相互作用和缺陷产生的基本物理过程，及其对半导体器件特性的影响规律与机理，在此基础上发展包括半导体器件与集成电路、光电材料与器件、电子线路与系统等在内的测试评估及加固技术，支撑满足航天等应用需求的高端集成电路及装备研制。
2. 理论基础 
本学科理论包含基础层次和交叉层次。基础层次主要有电子线路、固体物理、半导体物理、半导体器件物理、光电子学等；交叉层次包括核技术、计算机、材料、可靠性工程。 
3. 研究方法  
本学科研究方法主要包括以下两种。 
（1）理论分析与计算仿真。以电子运动、物理场分布、能量沉积、缺陷形成及演化的基本物理过程为基础，通过理论分析、建立模型、仿真计算为手段，为技术研发和应用提供支撑依据。
（2）理论指导下的试验与测试。在理论指导下，设计针对航天等应用环境的模拟试验方法，发展表征器件、电路、系统的宏观特性及微观缺陷变化的测试方法，结合仿真的方法，为器件及装备研制、航天应用提供方法技术支撑，推动相关理论进步。
第二部分  硕士研究生培养方案 
为适应国家和我所研究生教育发展的形势需要，深化研究生教育改革，进一步规范和加强硕士研究生（以下简称“硕士生”）培养工作，不断提高培养质量，根据教育部的有关文件并结合我所具体情况，制定本方案。 
一、培养目标 
电子科学与技术学科以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，具体如下。 
1. 掌握马克思主义基本理论，树立科学的世界观；拥护并坚持党的基本路线和各项方针政策，具有坚定、正确的政治方向；具有服务国家和人民的高度社会责任感；遵纪守法，品行端正，具有良好的科研道德、敬业精神和团队精神。 
2. 在本领域内掌握坚实的基础理论和系统的专业知识，了解相关领域新技术和发展动向，具有开展科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。包括从事科学研究、教学、技术开发工作的能力，结合与本学科有关的实际问题进行创新研究的能力，发现问题、提出问题和解决问题的能力。 
3. 熟练掌握一门外国语（一般为英语），能够熟练阅读本领域有关文献资料，并具有一定的写作能力和国际学术交流能力。 
4. 具有健康的体质和良好的心理素质。 
二、学科专业及研究方向  
电子科学与技术学科下设 2 个二级学科：物理电子学（080901）、微电子学与固体电子学（080903）。二级学科互相渗透、相互交叉，成为推进一级学科发展不可或缺的根基。 
1. 物理电子学（PHYSICAL ELECTRONICS） 
物理电子学是电子学、光电子学、粒子物理及相关学科的交叉学科。主要研究方向包括：先进半导体材料与器件辐射效应、抗辐射电子系统与装备、光电功能晶体材料研究方向。
先进半导体材料与器件辐射效应：面向先进半导体材料、器件辐射效应基础研究及航天工程应用需求，在本学科下研究粒子与物质相互作用和缺陷产生的基本物理过程，发展相应的测量和计算方法，建立辐射效应基本过程的完整物理图像，研制空间环境辐射测量元件及装备，为应用研究和技术研发提供理论依据和方法支撑。
抗辐射电子系统与装备研究方向：面向空间与核辐射环境下电子系统与装备的技术发展前沿、工程应用及国产化需求，研究材料与器件抗辐射加固、系统和装备辐射效应评估与加固关键技术、研制抗强辐射的电子器件、视觉系统与机器人装备，建立标准规范。通过电子系统与装备抗辐射理论、方法及技术研究，形成技术体系并实现转化应用。
光电功能晶体材料研究方向：聚焦国家的发展战略，针对探索新型光电功能材料的迫切需求，研究光电功能晶体材料设计，结构-非线性光学性质等光学性质关联机制，光电功能晶体材料制备，激光与物质相互作用研究等，以满足激光技术等领域对光电功能晶体材料的发展需求。
2.  微电子学与固体电子学（MICROELECTRONICS AND SOLID STATE 
ELECTRONICS） 
微电子学与固体电子学涉及电子线路、半导体物理、半导体器件物理，并与核技术、计算机、材料交叉的综合性前沿学科。主要研究方向包括：先进半导体材料与器件辐射效应、集成电路可靠性设计与评估。 
[bookmark: _Hlk90377515]先进半导体材料与器件辐射效应研究方向：面向先进半导体材料、器件辐射效应基础研究及航天工程应用需求，在本学科下研究基于新原理、新结构、新应用的光电、电光、功率、数字信号、模拟信号材料与器件辐射效应，以及辐射效应模拟试验及评估方法，满足先进半导体材料、器件研制及航天应用需求。
集成电路可靠性设计及评估研究方向：紧跟国际集成电路技术的发展前沿，结合我国自主可控集成电路的研究进展及航天工程的应用需求，研究空间辐射环境导致集成电路可靠性退化机理、集成电路可靠性设计方法、集成电路可靠性评估方法，实现复杂集成电路可靠性退化的准确全面测试，为我国自主可控集成电路的航天应用提供坚实共性技术支撑。
集成化智能传感器研究方向：主要研究领域涉及纳米材料制备及应用技术、薄膜与微细技术、微米纳米加工技术、系统和电路的设计与设计理论、测试技术及其数学基础研究、器件物理、集成电路新结构及相关的介观物理的研究等方面。可实现通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻、电容等无源器件，按照一定的电路互连，"集成"在一块半导体单晶片上，封装在一个外壳内，执行特定电路或系统功能。

三、培养方式及学习年限 
硕士生培养采取“两段式”培养模式，包括课程学习和科研实践两个阶段。课程学习阶段是指基础理论和专业知识的学习，硕士生一般应在第一学年完成列入培养方案的课程学习并取得学分。科研实践阶段是指硕士生依托导师的科研项目以及科研条件、科研设施进行课题研究，并开展学位论文工作，重点培养独立从事科学研究工作的能力。 
硕士生培养实行学分制管理，申请学位所需学分由课程学习学分和必修环节学分两部分组成。同时，硕士生培养实行导师或导师小组负责制，根据论文研究方向，采取团队培养、个别指导、师生讨论等多种形式进行指导。 
培养计划是导师指导和培养硕士生的依据，也是审查毕业及授予学位的依据。
入学后 6 个月内，导师应根据硕士生培养目标和要求，结合其本人特点、研究方向和科研论文工作需要，指导其制订培养计划并提交至培养系统备案。培养计划应包含培养目标、研究方向、课程科目和学分、学位论文选题的可能范围、预期目标及时间安排等。 
硕士生实行弹性学制，基本学制一般为 3 年，最长修读年限（含休学）不得超过 4 年。 
四、课程体系与学分要求 
硕士生课程体系（详见下表 1）包括学位课和非学位课，学位课是为达到培养目标要求，保证培养质量而必须学习的课程，分为公共学位课和专业学位课两类。其中，公共学位课包括政治理论课程、学术道德与学术写作规范课程和外国语课程；专业学位课包括核心课、普及课和研讨课。非学位课是为拓宽硕士生知识面、完善知识结构或加深某方面知识而开设的课程，分为公共选修课和专业选修课两类。公共选修课由各培养单位自定，专业选修课可从核心课、普及课、研讨课及科技前沿讲座等中选定。 
硕士生申请学位前，须完成不少于 30 学分的课程学习，其中学位课不低于 19 学分，包括公共学位课 7 学分，专业学位课不低于 12 学分；公共选修课不低于 2 学分，专业选修课无最低学分要求。 
本学科研究生专业课程设置一览表见附录，各培养单位可根据实际情况选用。 
表 1 硕士生课程体系 
	课程类别 
	课程名称 
	学分 
	备注 

	公共学位课 
	中国特色社会主义理论与实践研究 
	2 
	公共学位课 
7 学分 

	
	学术道德与学术写作规范 
	1 
	

	
	自然辩证法概论 
	1 
	

	
	硕士学位英语（英语 A） 
	3 
	

	专业学位课 
	核心课 
	≥12 
	培养单位可指定具体学分要求 

	
	普及课 
	
	

	
	研讨课 
	
	

	专业选修课 
	核心课 
	无最低学分要求 
	

	
	普及课 
	
	

	
	研讨课 
	
	

	
	科学前沿讲座等 
	
	

	公共选修课 
	培养单位自定 
	≥2 
	


注：具体课程参考中国科学院大学每学期课程开设表，相关课程体系遵照学所课程设置方案执行。 
五、必修环节及要求 
必修环节包括开题报告、中期考核、学术报告和社会实践等，总学分不低于
6学分。 
1. 开题报告 （2学分）
硕士生在导师指导下，通过调研、查阅中外文献资料，了解本研究方向国内外研究进展，确定研究内容，完成学位论文开题报告。开题报告应包括选题的目的和意义、选题的科学依据、国内外研究动态及发展趋势、主要研究内容、拟采取的技术路线及研究方法、预期目标以及论文工作时间安排等。 
开题报告距离申请学位论文答辩的时间一般不少于 1 年。除保密论文外，开题报告应公开进行，并由研究生管理部门或研究室统一组织。未通过者可于半年内再次申请考核，连续两次未通过考核者根据其实际能力进行分流淘汰。 
2. 中期考核 （2学分）
中期考核是对硕士生的综合能力、论文工作进展情况以及工作态度和精力投入等进行的全面考察。 
中期考核距离申请学位论文答辩的时间一般不少于半年。除保密论文外，中期考核应公开进行，并由研究生管理部门或研究室统一组织。未通过者可于半年内再次申请考核，连续两次未通过考核者可延期毕业或根据其实际能力进行分流淘汰。 
3. 学术报告和社会实践（2学分） 
硕士生应参加相关领域前沿的国际国内各类学术活动，并参加社会调查、公益活动、科普活动等社会实践。 
六、科研能力与水平及学位论文的基本要求  
在本学科领域内，具备坚实的理论基础和系统的专业知识体系，了解所从事的研究方向和科学技术的新发展与动向，能够在科研工作中独立承担专门的技术工作。 
硕士生申请学位需提交具有一定理论与实践水平的学位论文。学位论文选题应源于本学科领域，面向学科发展和国民经济主战场，同时也要考虑论文的研究条件和合理的时间安排。学位论文工作须在导师或导师小组的指导下独立完成。
 
[bookmark: _GoBack]（科研成果见学位授予标准）


第三部分 博士研究生培养方案 
为适应国家和我所研究生教育发展的形势需要，深化研究生教育改革，进一步规范和加强博士研究生（以下简称“博士生”）培养工作，不断提高培养质量，根据教育部的有关文件并结合我所具体情况，制定本方案。 
一、培养目标 
电子科学与技术学科以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，具体如下。 
1. 掌握马克思主义基本理论，树立科学的世界观；拥护并坚持党的基本路线和各项方针政策，具有坚定、正确的政治方向；具有服务国家和人民的高度社会责任感；遵纪守法，品行端正，具有良好的科研道德、敬业精神和团队精神。 
2. 在本领域内掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专业知识，熟悉相关领域的国内外科学技术现状、前沿动态和发展趋势，掌握宽广的相关学科知识和相应的实验技术，具有独立从事科学研究工作的能力，在科学或专门技术上做出创造性的成果。包括独立承担研究、分析和解决本学科科学和技术问题的能力，良好的团队合作能力以及创造性进行科学探索、新技术研究和产品研发等能力。 
3. 能够熟练掌握至少一门外国语（一般为英语），能熟练阅读本专业外文资料，并具有较强的科研论文写作能力和国际学术交流能力。 
4. 具有健康的体质和良好的心理素质。 
二、学科专业及研究方向 
电子科学与技术学科下设 2个二级学科：物理电子学（080901）、微电子学与固体电子学（080903）。
1. 物理电子学（PHYSICAL ELECTRONICS） 
物理电子学是电子学、光电子学、粒子物理及相关学科的交叉学科。主要研究方向包括：先进半导体材料与器件辐射效应、抗辐射电子系统与装备，光电功能晶体材料研究。
先进半导体材料与器件辐射效应：面向先进半导体材料、器件辐射效应基础研究及航天工程应用需求，在本学科下研究粒子与物质相互作用和缺陷产生的基本物理过程，发展相应的测量和计算方法，建立辐射效应基本过程的完整物理图像，研制空间环境辐射测量元件及装备，为应用研究和技术研发提供理论依据和方法支撑。
抗辐射电子系统与装备研究方向：面向空间与核辐射环境下电子系统与装备的技术发展前沿、工程应用及国产化需求，研究材料与器件抗辐射加固、系统和装备辐射效应评估与加固关键技术、研制抗强辐射的电子器件、视觉系统与机器人装备，建立标准规范。通过电子系统与装备抗辐射理论、方法及技术研究，形成技术体系并实现转化应用。
光电功能晶体材料研究方向：聚焦国家的发展战略，针对探索新型光电功能材料的迫切需求，研究光电功能晶体材料设计，结构-非线性光学性质等光学性质关联机制，光电功能晶体材料制备，激光与物质相互作用研究等，以满足激光技术等领域对光电功能晶体材料的发展需求。
集成化智能传感器研究方向：主要研究领域涉及纳米材料制备及应用技术、薄膜与微细技术、微米纳米加工技术、系统和电路的设计与设计理论、测试技术及其数学基础研究、器件物理、集成电路新结构及相关的介观物理的研究等方面。可实现通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻、电容等无源器件，按照一定的电路互连，"集成"在一块半导体单晶片上，封装在一个外壳内，执行特定电路或系统功能。

2. 微电子学与固体电子学（MICROELECTRONICS AND SOLID STATE 
ELECTRONICS） 
微电子学与固体电子学涉及电子线路、半导体物理、半导体器件物理，并与核技术、计算机、材料交叉的综合性前沿学科。主要研究方向包括：先进半导体材料与器件辐射效应、集成电路可靠性设计与评估。 
先进半导体材料与器件辐射效应研究方向：面向先进半导体材料、器件辐射效应基础研究及航天工程应用需求，在本学科下研究基于新原理、新结构、新应用的光电、电光、功率、数字信号、模拟信号材料与器件辐射效应，以及辐射效应模拟试验及评估方法，满足先进半导体材料、器件研制及航天应用需求。
集成电路可靠性设计及评估研究方向：紧跟国际集成电路技术的发展前沿，结合我国自主可控集成电路的研究进展及航天工程的应用需求，研究空间辐射环境导致集成电路可靠性退化机理、集成电路可靠性设计方法、集成电路可靠性评估方法，实现复杂集成电路可靠性退化的准确全面测试，为我国自主可控集成电路的航天应用提供坚实共性技术支撑。

三、学习年限及培养方式 
博士生按照招考方式，分为公开招考、硕博连读和直接攻博共 3 种类型，实行弹性学制。公开招考的博士生，基本学制一般为 3 年、4 年，最长修读年限（含休学）不得超过 6 年；硕博连读的博士生，包括硕士阶段在内基本学制一般为 5 年、6 年，最长修读年限（含休学）不得超过 8 年；直接攻博的博士生，基本学制一般为 5 年、6 年，最长修读年限（含休学）不得超过 8 年。 
博士生的培养包括课程学习和科研实践两个阶段。课程学习阶段指基础理论和专业知识的学习，其中直博生一般应在第一学年完成列入培养方案的课程学习并取得学分，公开招考和硕博连读的博士生的课程学习由各培养单位根据实际情况确定。科研实践阶段是指博士生依托导师的科研项目以及科研条件、科研设施进行课题研究，并开展学位论文工作，重点培养独立从事科学研究工作的能力。 
博士生培养过程实行学分制管理，申请学位所需学分由课程学习学分和必修环节学分两部分组成。 
博士生培养倡导实行导师负责和集体培养相结合的办法。对从事交叉学科研究的博士生，应成立有相关学科导师参加的指导小组，且博士学位论文开题和中期考核小组以及答辩委员会的组成，应聘请相关学科的联合指导教师，同时要求成员相对稳定。 
培养计划是导师指导和培养博士生的依据，也是审查毕业及授予学位的依据。
入学后 6 个月内，导师应根据博士生培养目标和要求，结合其本人特点、研究方向和科研论文工作需要，指导其制订培养计划并提交至培养系统备案。培养计划应包含培养目标、研究方向、课程科目和学分、学位论文选题的可能范围、预期目标及时间安排等。 
四、课程体系与学分要求 
博士生课程体系包括学位课和非学位课。学位课是为达到培养目标要求，保证研究生培养质量而必须学习的课程，分为公共学位课和专业学位课两类。其中，公共学位课包括政治理论课程、学术道德与学术写作规范课程和外国语课程；专业学位课包括核心课、普及课和研讨课。非学位课是为拓宽研究生知识面、完善知识结构或加深某方面知识而开设的课程，分为公共选修课和专业选修课两类。公共选修课由各培养单位自定，专业选修课可从核心课、普及课、研讨课及科技前沿讲座等中选定。 
本学科研究生专业课程设置一览表见附录，各培养单位可根据实际情况选用。 
硕博连读、直接攻博的博士生课程体系见下表 2，在申请学位前须完成不少于 38 学分的课程学习，其中学位课不低于 27 学分，包括公共学位课 11 学分、专业学位课不低于 16 学分；公共选修课不低于 2 学分，专业选修课无最低学分要求。 
表3 硕博连读、直接攻博的博士生课程体系 
	课程类别 
	课程名称 
	学分 
	备注 

	公共学位课 
	中国特色社会主义理论与实践研究 
	2 
	公共学位课 
11 学分 

	
	学术道德与学术写作规范 
	1 
	

	
	自然辩证法概论 
	1 
	

	
	硕士学位英语（英语 A） 
	3 
	

	
	博士学位英语（英语 B） 
	2 
	

	
	中国马克思主义与当代 
	2 
	

	专业学位课 
	核心课 
	≥16 
	培养单位可指定具体学分要求 
 

	
	普及课 
	
	

	
	研讨课 
	
	

	专业选修课 
	核心课 
	无最低学分要求 
	

	
	普及课 
	
	

	
	研讨课 
	
	

	
	科学前沿讲座等 
	
	

	公共选修课 
	培养单位自定 
	≥2 
	


注：具体课程参考中国科学院大学每学期课程开设表，相关课程体系遵照学所课程设置方案执行。 
公开招考的博士生课程体系见下表 3，在申请学位前须完成不低于 9 学分的课程学习，其中公共学位课 5 学分，专业学位课不少于 2 门且不低于 4 学分。  


表4 公开招考的博士生课程体系
	课程类别 
	课程名称 
	学分 
	备注 

	公共学位课 
	博士学位英语（英语 B） 
	2 
	公共学位课 
5 学分 

	
	中国马克思主义与当代 
	2 
	

	
	学术道德与学术写作规范 
	1 
	

	专业学位课 
	核心课 
	≥4 
	专业学位课不少于 2
门，培养单位可制定具体学分要求 

	
	普及课 
	
	

	
	研讨课 
	
	


注：具体课程参考中国科学院大学每学期课程开设表，相关课程体系遵照学所课程设置方案执行。 
五、博士资格考试的基本要求 
博士资格考试是博士生正式进入学位论文研究阶段前的一次综合考核。博士资格考试重点考察博士生是否掌握了坚实和宽广的学科基础和专业知识；是否能综合运用这些知识分析和解决问题；是否具备进行创新性研究工作的能力。考核内容包括专业知识、动手能力以及发现问题和解决问题的能力等。考核方式包括笔试、口试、报告等多种方式。考核合格者攻读博士学位，不合格者根据学籍管理办法进行分流淘汰。其中硕博连读生应进行博士资格考试，公开招考和硕博连读博士生的考核由各培养单位根据实际情况确定。 
六、必修环节及要求 
必修环节包括开题报告、中期考核、学术报告和社会实践等，总学分不低于
6学分。 
1. 开题报告 （2学分）
博士生在导师指导下，通过调研、查阅中外文献资料，了解本研究方向国内外研究进展，确定研究内容，完成学位论文开题报告。开题报告应包括选题的目的和意义、选题的科学依据、国内外研究动态及发展趋势、主要研究内容、拟采取的技术路线及研究方法、预期目标以及论文工作时间安排等。 
开题报告距离申请学位论文答辩的时间一般不少于 1.5 年。除保密论文外，开题报告应公开进行，并由研究生管理部门或研究室统一组织。未通过者可于半年内再次申请考核，连续两次未通过考核者根据其实际能力进行分流淘汰。 
2. 中期考核 （2学分）
中期考核是对博士生的综合能力、论文工作进展情况以及工作态度和精力投入等进行的全面考察。 
中期考核距离申请学位论文答辩的时间一般不少于半年。除保密论文外，中期考核应公开进行，并由研究生管理部门或研究室统一组织。未通过者可于半年内再次申请考核，连续两次未通过考核者可延期毕业或根据其实际能力进行分流淘汰。 
3. 学术报告和社会实践（2学分）
博士生应参加相关领域前沿的国际国内各类学术活动并做学术报告，还应参加社会调查、公益活动、科普活动等社会实践。 
七、科研能力与水平及学位论文的基本要求  
在本学科领域内，具备坚实宽广的基础理论和系统深入的专业知识，熟悉所从事的研究方向及相关方向和科学技术的新发展与新动向，具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出创造性的成果。博士生申请学位需提供具有较高理论与实践水平的学位论文。博士学位论文是系统完整的学术论文，选题应当源于本学科领域，面向学科发展和国民经济主战场，同时也要考虑论文的研究条件和合理的时间安排。学位论文工作须在导师或导师小组的指导下独立完成。 

（科研成果见学位授予标准）

附录              
电子科学与技术学科研究生专业课程设置一览表  
	课程属性 
	课程名称 
	学时 
	学分 

	一级学科核心课 
	量子物理 
	50 
	3 

	
	随机过程（电子与通信类） 
	60 
	4 

	
	泛函分析 
	50 
	3 

	一级学科普及课 
	数值分析（电子与通信类） 
	40 
	2.5 

	
	数学物理方法（电子与通信类） 
	60 
	4 

	
	最优化方法 
	40 
	2.5 

	
	文献阅读 
	30 
	1 

	专业核心课 
	微波电子学 
	60 
	4 

	
	天线理论与设计 
	50 
	3 

	
	超大规模集成电路与系统设计 
	80 
	5 

	
	生物电子学 
	50 
	3 

	
	现代雷达系统 
	80 
	5 

	
	半导体器件物理学 
	80 
	5 

	
	微波电路与工艺 
	50 
	3 

	
	高等模拟集成电路分析与设计 
	60 
	4 

	
	高等电磁理论 
	50 
	3 

	
	半导体工艺与制造技术 
	53 
	3 

	
	微电子工艺与装备技术 
	50 
	3 

	
	微机电系统基础 
	50 
	3 

	
	生物医学工程 
	50 
	3 

	
	信息光子学物理 
	60 
	4 

	专业普及课 
	半导体微纳加工技术 
	50 
	3 

	
	光电成像原理与技术 
	50 
	3 

	
	微波遥感理论与技术基础 
	50 
	3 

	
	星载天线工程与测量技术 
	50 
	3 

	
	太赫兹真空电子学器件的原理与技术 
	50 
	3 

	
	激光技术及应用 
	40 
	2.5 

	
	微波测量技术 
	60 
	4 

	
	可编程逻辑系统设计与 FPGA 技术 
	50 
	3 

	
	现代传感器技术与应用 
	60 
	4 

	专业研讨课 
	数字系统中的模拟专题 
	30 
	2 


 
 
	课程属性 
	课程名称 
	学时 
	学分 

	专业研讨课 
	惯性 MEMS 器件与系统概述 
	20 
	1 

	
	CMOS 图像传感器及其信息处理 
	20 
	1 

	专业研讨课 
	医疗电子技术及工程实践 
	30 
	2 

	
	飞秒激光技术应用 
	20 
	1 

	
	太阳能光伏技术与应用 
	30 
	2 

	
	微流控芯片系统 
	21 
	1 

	
	铁电器件 
	30 
	2 


注：具体课程参考中国科学院大学每学期课程开设表，相关课程体系遵照学所课程设置方案执行。 
